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Diplomovéa price vypracovana bakaldfem Radimem Valou se zabyvad podminkami
ptipravy a pfipravou chalkogenidovych skel systému Ag-Ge-Sb-S. Byla piipravena a
charakterizovéna tii skla o sloZenich GeSb;Ss, (GeSb,Ss)75Agis a (GeSb,Ss)30Agss.

Objemové vzorky skel byly charakterizovany rentgenovou difrakéni analyzou,
energiové disperzni rentgenovou spektroskopii, Ramanou spektroskopii, impedanéni
spektroskopii, elipsometrickou spektroskopii, diferencidlni skenovaci kalorimetrii a u vzorkd
byla také zméfena mikrotvrdost.

Pro aCely odporového spindni byly z pfipravenych skel deponovany tenké vrstvy
opatfené elektrodami a inertnimi vrstvami. K ptipravé mikroelektrod a inertnich vrstev pro
spinani byly pouZity metody radiofrekvenéniho magnetronového napraovani a vakuového
napafovani. Tenké vrstvy amorfnich Ag-dopovanych i nedopovanych chalkogenidd byly
pfipraveny metodou PLD. Byl téz vyuzit i proces opticky indukovaného rozpousténi stiibra
(OIRD).

Bylo zjisténo, Ze pro funk¢nost spinaciho procesu je nutny obsah st¥ibra v zakladni matrici
chalkogenidu a to bud’ jeho zabudovanim b&hem syntézy nebo opticky indukovanou difuzi. U
vzorku s obsahem stfibra resp. s rozpusténym stfibrem pomoci OIRD bylo dosazeno relativné
dobrych vysledku spinaciho experimentu. Vzorky vykazuji dokonce viceturovitového spindni.

Ziskané poznatky z této prace jsou piisp&vkem k pochopeni vlastnosti systému Ag-
Ge-Sb-8 a pro hledani novych vhodnych materidlu pro zapis informaci na bazi odporového
spinani.

Ziskané poznatky z této prace jsou plivodni a podle nasich znalosti ,,priikopnické®. Jsou
pfispévkem k hledani novych vhodnych ,high-tech* materiald pro oblasti nanolitografie,
mikro-(nano-)optiky a elektrickych netékavych jedno i viceturoviiovych nanopaméti napt.
typu CBRAM (conductive bridge RAM).

Diplomova prace oteviela vyzvy pro dalsi studium t&chto skel, jejich vlastnosti a jejich
optimalizace pro potencialni aplikace v elektronice. Vysledky prace budou presentovany na
nadchézejici konferenci ECSSC v ¢ervenci 2017 v Glasgow, ve Skotsku.

Autor diplomové prace prokédzal vysokou miru nadSeni, entusiasmu a iniciativu pfi ziskavani
novych poznatkl a zhodnoceni ziskanych vysledkd. BohuZel se nevyvaroval pfi vypracovani
textu prace v ¢asové tisni n€kterych chyb, opomenuti a zjednoduseni.

Diplomovou praci a jeji zpracovani hodnotim zndmkou velmi dobfe.
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